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Veranstaltungsnummer: VA25-00920

Leistungselektronik

7GLEPXYRKIR��,EPFPIMXIV��4EWWMZI��6IKIPYRK�YRH�[IGLWIPWIMXMKI�)MR¬þWWI

Termin

Di. 16.09.2025,�������9LV��

Mi. 17.09.2025,�������9LV

Veranstaltungsort

,EYW�HIV�8IGLRMO�I�:�

,SPPIWXV���

������)WWIR

Teilnahmegebühren

Präsenz-Teilnahme 1.595,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.465,00 €*

Online-Teilnahme 1.595,00 €*

Für HDT-Mitglieder 1.465,00 €*

Hybrid

;IMXIVI�-RJSVQEXMSRIR�YRH�HMI

1úKPMGLOIMX�^YV�3RPMRI�&YGLYRK

-LVIV�8IMPRELQI�«RHIR�7MI�EYJ�HIV

:IVERWXEPXYRKW�;IFWIMXI�

Stand: 05.09.2025, 08:48 Uhr
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Leistungselektronik

-Q�7IQMREV�0IMWXYRKWIPIOXVSRMO�IVLEPXIR�7MI�IMRIR�EYWJþLVPMGLIR�äFIVFPMGO�þFIV�HMI�HMZIVWIR�&EYIPIQIRXI

�(MSHI��-+&8��137*)8��7TYPI��/SRHIRWEXSV��;MHIVWXERH
�HIV�0IMWXYRKWIPIOXVSRMO��0IMWXYRKWLEPFPIMXIV
�WS[MI

HMI�IRXWTVIGLIRHIR�1IWWQMXXIP��4VEOXMWGLI�%R[IRHYRKWJêPPI��%YXSQSXMZI��-RHYWXVMI�Y��E�
�[IVHIR�FILERHIPX�

,MIV�HMI�8LIQIR�

&EYIPIQIRXI�YRH�MLVI�)MKIRWGLEJXIR

1IWWQMXXIP�MQ�9QJIPH�ZSR�0IMWXYRKWIPIOXVSRMO

+VYRHWXVYOXYVIR�HIV�0IMWXYRKWIPIOXVSRMO

7GLEPXYRKWXSTSPSKMI�YRH�*YROXMSRW[IMWI�ZSR�8VEOXMSRWWXVSQVMGLXIVR

7XIYIVYRKW��YRH�6IKIPYRKWZIVJELVIR

%WTIOXI�IPIOXVSQEKRIXMWGLIV�:IVXVêKPMGLOIMX

Zum Thema

0IMWXYRKWIPIOXVSRMO�MWX�MR�IMRIQ�KVS�IR�0IMWXYRKWFIVIMGL�ZSR�IMRMKIR�;EXX�MR�7GLEPXRIX^XIMPIR��þFIV

%TTPMOEXMSRIR�MR�HIV�%YXSQEXMWMIVYRKWXIGLRMO��MQ�&IVIMGL�7SPEV��;MRH�YRH�)PIOXVSQSFMPMXêX�FMW�LMR�^Y

2IX^ER[IRHYRKIR�MQ�OPIMRIR�1;�&IVIMGL�IMRI�7GLPþWWIPXIGLRSPSKMI��7XIYIVYRKWWIMXMK�IVQúKPMGLX�WMI�EPW

7XIPPKPMIH�MQ�6IKIPOVIMW�IMRI�KI^MIPXI�YRH�KPIMGL^IMXMK�IRIVKMII­^MIRXI�)RIVKMIOSRZIVWMSR��*SVXWGLVMXXI�FIM

1EXIVMEPMIR�YRH�&EYIPIQIRXIR�JþLVIR�^Y�FIWWIVIR�/SRZIVXIVR�QMX�RIYIR�,IVEYWJSVHIVYRKIR�É

Zielsetzung

&EWMIVIRH�EYJ�HIR�+VYRHPEKIR�HIV�0IMWXYRKWIPIOXVSRMO�[IVHIR�WYO^IWWMZI�EOXYIPPI�*VEKIWXIPPYRKIR�QMX

0úWYRKIR�IVEVFIMXIX��(IR�8IMPRILQIVR�[MVH�QMX�QSHIVRIR�/SRZIVXIVR�^YQ�IMRIR�HMI�MRXIVRI�*YROXMSRW[IMWI

HIV�0IMWXYRKWIPIOXVSRMO�EPW�EYGL�HMI�*YROXMSR�HIV�0)�EPW�/SQTSRIRXI�MQ�7]WXIQ�HEVKIPIKX��%OXYIPPI

)RX[MGOPYRKIR�[IVHIR�IMRKISVHRIX�YRH�IVPêYXIVX�É

Programm

����������

����������� 8MIJWIX^WXIPPIV�EPW�KVYRHPIKIRHI�7GLEPXYRK��4YPW[IMXIRQSHYPEXMSR��4;1
��PMRIEVMWMIVXIW

7GLEPXYRKWZIVLEPXIR

����������� 2MGLX�MWSPMIVIRHI�OPEWWMWGLI�;ERHPIV��,SGLWIX^WXIPPIV��FMHMVIOXMSREPI

+PIMGLWTERRYRKWWXIPPIV��('�%'�;ERHPIV��,�&VþGOI�YRH��b


����������� 7XIYIVYRK�6IKIPYRK��1SHYPEXMSRWQYWXIV�JþV�,�&VþGOIR��6EYQ^IMKIVQSHYPEXMSR��;SLIV

OSQQIR�HMI���	�7TERRYRKWKI[MRR#�6IKIPYRK�IMRIW�('�%'�;ERHPIVW��EOXMZI�(êQTJYRK

IMRIW�0'0�*MPXIVW

����������
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09:00–11:30 Bauelemente: Reverse Recovery Effekt (auch in Body-Dioden moderner Si- und SiC

MOSFETs), Superjunction MOSFETs, Synchrongleichrichtung, Wide-Bandgap Devices

(Siliziumkarbid - SiC & Galliumnitrid-GaN), Magnetische Bauelemente

11:30–14:00 Parasitäre Effekte (Beispiel Sperrwandler / Flyback Converter) und elektromagnetische

Verträglichkeit (EMV)

14:00–16:30 Galvanisch getrennte DC-DC Wandler und Prinzip des weichen Schaltens

(Resonanzwandler, u. a. LLC, induktives Laden, ... )

>IVXM«^MIVYRKIR

Zur Vertiefung bietet sich der Besuch der internationalen Tagung EEHE – electrical + electronic systems in

hybrid and electric vehicles, electrical energy management an.

https://eehe.de/
https://eehe.de/

